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Abstract \

Casting deposition of poly(3-hexylthiophene) on a
graphene oxide film.

This study aimed to produce poly(3-hexylthiophene),
P(3HT), on graphene oxide (GO) films, not yet
reported in the literature. The deposition of polymer
on GO films, was made by casting. This technique is
widely used in the production of polymeric films due
to its simplicity and low cost. Thin and translucent
P(3HT) films were produced, although some
morphological irregularities were detected by
microscopy. In addition, changes in optical and
electrical properties after the polymer deposition
were monitored by optical microscopy and
impedance  spectroscopy. GO/P(3HT)  films
presented conductivity of ca. 10° S/m.

Introducao |

Sistemas grafeno/polimero conjugado, exibem,
normalmente, elevada condutividade elétrica,
estabilidade quimica e sdo capazes de armazenar
energia'. Sistemas grafeno/politiofeno (PT), vém
recebendo interesse devido suas propriedades
condutoras®. O poli(3-hexiltiofeno) ou P(3HT), é um
dos derivados do PT, um dos polimeros conjugados
mais utilizados em eletrbnica, e possui a
propriedade de elevada condutividade combinada
com boa solubilidade e processabilidades.
Recentemente o 6xido de grafeno (OG) tem atraido
atencdo, principalmente devido a complexidade em
se obter uma Unica folha de grafeno®. Sendo assim,
neste trabalho foram produzidos filmes de OG com
P(3HT), utilizando o método de casting para a
deposicao do filme polimérico sobre o filme de OG,
a fim de aumentar a manuseabilidade do filme de
OG, verificando as alteragBes nas propriedades do
mesmo apos a deposicao do filme de P(3HT).

Resultados e Discussao |

Os filmes de OG (obtido pela oxidacdo da grafite
natural pelo método de Hummers modificado) foram
preparados por filtracdo®. O P(3HT) foi disperso em
cloroférmio, 0,5 mg/mL, e a solucédo foi depositada
sobre o filme de OG pelo método de casting, pela
evaporacao lenta do solvente. Foram produzidos

filmes de OG/P(3HT) auto-sustentaveis e sobre
substratos de vidro.

Os filmes de OG/P(3HT) obtidos tiveram suas
espessuras medidas através de um microscopio
confocal e apresentaram espessuras proximas a 3
pm, com o filme polimérico tendo cerca de 1,5 um.
Os filmes apresentaram translucidez, como indica a
Figura 1, porém, através de microscopia Otica,
pdde-se verificar a presenca de aglomerados de
polimero.

Figura 1. Imagem de um filme de OG/P(3HT).
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Por meio da analise de espectroscopia de
impedancia foi possivel obter a condutividade dos
filmes, sendo que foram obtidos valores de
condutividade da ordem de aproximadamente 107
S/m e ndo foram observadas mudancas
significativas nos valores de condutividade apos a
deposicao do filme polimérico sobre o filme de OG.

Conclusoes |

Através do método utilizado foram obtidos filmes de
OG/P(3HT) finos, translicidos e com condutividade
na ordem de 10° S/m. Além disso, péde-se
observar a presenca de aglomerados de polimero, o
gue indica que diferentes técnicas de deposicao
devem ser estudadas, principalmente a fim de
aumentar a condutividade dos filmes OG/P(3HT).
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